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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
МИКРОСХЕМ

Осноамые параметры

Logic elements о! integrated circuits. 
Bask parameters

ОКП 62 3160

ГОСТ
2 3 6 2 2 -7 9

Взамен
ГОСТ 17447—72 

в части п. 2

Постановлением Государстшеииого комитета СССР по стандартам от 10 ма* 
1979 г. HS 1460 срок аведения установпон

с 01.01.01

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на логические эле­
менты интегральных микросхем, предназначенные для цифровых 
вычислительных машин, устройств дискретной автоматики, и уста­
навливает допустимые сочетания значений среднего времени за­
держки распространения сигнала /1Я.Р.СР и средней потребляемой 
мощности в статическом режиме Рп0Т.СР.

2. Допустимые сочетания параметров t3д.р.ср и Р пот.ср вновь 
разрабатываемых логических элементов И—НК (ИЛИ—НЕ) ин­
тегральных микросхем различных схемно-технологических вариан­
тов изготовления должны соответствовать указанным в табл. I.

Т а б л и ц а  I

Среднее время задержки раеврострвиеиия 
сигнал*. Г,„ р яс

Средняя потребляемая иоалхть 
и статическом Р»*км«, ^По*.*Р- “Вт

До 0,5 включ. Не нормируется
Св. 0,5 до 1,0 включ. До 25 ВКЛЮЧ.

» 1.0 * 5,0 > >20 >
От 10 > 25 > 5  >
Св. 25 * 100 > » 0.0006 >

П р и м е ч а н и я :
1 Сочетания параметров, прицеленных в табл 1, определяются при экпк- 

иалеиге нагрузки, соответствующем коэффициенту разветвления по выходу, 
выбираемому ил ряде: 5, 10. 25. и емкости нагрузки, выбираемой из ряда: 15.

2 Для михросхсм со средним временем задержки распространения сигна­
ла менее 5 нс допускается нместо эквивалента нагрузки использовать согласо­
ванный тракт нзмерителя е подновим сопротивлением 50 Ом.
Издание официальное Перепечатка воспрещена
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3. Допустимые сочетания параметров Лд.р.ср и Япот.ср; изготов­
ляемых и модернизируемых логических элементов И—НЕ 
(ИЛИ—НЕ) интегральных микросхем различных схемно-техноло­
гических вариантов изготовления должны соответствовать указан­
ным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Средам вромя аалвржкк овсврсетранаяи* 
сигнала. *J4.p.t p. не

Средиая потребляема* мощность 
а статическом режиме, ^пот.ер- мВт

От 2,5 до 10,0 включ. От 25 до G5 вхлюч.
Св 10.0 » 60.0 » » 2 » 25
От 80,0 » 200,0 » » 0.0002 » 0.0008 »

П р и м е ч а н и е .  Сочетания параметров, приведенных в табл. 2, опреде­
ляются при эхвкналенте нагрузки, соответствующем коэффициенту разветвле­
ния по выходу, выбираемому из ряда. 4, 6. 8. И), 15, 20, 25. 30, 100, и емкости 
нагрузки, выбираемой из ряда: 15. 20, 30, 40. 50 пФ
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